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	2光学电子与传感
	2.1光学成像元器件（组件）及产品。超长焦潜望式手机摄像、高分辨率手机摄像、飞时测距（ToF）手机摄
	2.2光学显示元器件（组件）及产品。光学显示背光模组及滤光片、驱动IC、封装胶、触摸屏、折叠柔性屏等
	2.3光通讯元器件（组件）及产品。垂直腔面发射激光器（VCSEL）芯片、分布式反馈激光器（DFB）芯
	2.4新型传感器。图像、位置、力矩、触觉、光学、光敏、激光位移等专用传感器；高性能应力和磁传感器；温

	3电子材料
	3.1专用材料及封装互联材料。电子陶瓷材料、高端电子专用粉末材料等电子专用材料；导热导电膜、电子焊料
	3.2光电材料。聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚苯乙烯（PS）、环烯烃共聚物（COC）、环烯烃聚合物
	3.3其他电子材料。柔性电子材料、先进碳材料、3D打印材料、超导材料等变革性材料；锂电池材料、覆铜板

	4软件与互联网
	4.1研发设计类工业软件。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM
	4.2生产控制类工业软件。工业控制系统、制造执行系统（MES）、制造运行管理（MOM）、先进控制系统
	4.3经营管理类工业软件。企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、产品

	5化工新材料
	5.1乙烯产业链。高碳α-烯烃共聚聚乙烯、高交联度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物（EV
	5.2丙烯产业链。丁辛醇、丙烯腈、特种环氧树脂、聚醚多元醇、碳酸丙烯酯、蛋氨酸、茂金属聚丙烯、高溶体
	5.3 C4、C5产业链。溶聚丁苯橡胶、卤化丁基橡胶、低顺式聚丁二烯橡胶、K树脂、聚甲基丙烯酸酯（P
	5.4芳烃产业链。聚酰胺（尼龙6、尼龙12）、聚己二酰己二胺（尼龙66）、异辛酸酯、二苯基甲烷二异氰
	5.5生物可降解材料。聚己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚乙醇酸（PGA）、聚乳酸（PLA）、聚羟基脂肪

	6节能与新能源汽车
	6.1汽车（含乘用、商用、专用）整车制造。纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动车；燃料电池汽车
	6.2新能源汽车核心零部件。动力电池组及电芯、电极材料、电池隔膜、高性能动力电池铝箔、高低压线束、安
	6.3智能网联汽车核心零部件。视觉识别系统、车载摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、高精度定位
	6.4其他关键零部件及先进材料。车用铝合金、镁合金、高强度钢、轻量化工程塑料等轻量化材料及一体化加工

	7智能成型装备与机器人
	7.1数控机床。立式（卧式、龙门）高端五轴（六轴）加工中心、车铣磨复合加工中心、铣车复合加工中心、数
	7.2压铸机。超大型、一体化、智能化、高精密等高端热室及冷室压铸机；注射缸、注射杆、喷嘴等注射系统；
	7.3塑料成型装备。节能型伺服驱动塑料注射成型机、全电动塑料注射成型机、大型二板式塑料注射成型机、微
	7.4增材制造装备。3D打印设备；高性能大型关键构件高效增材制造工艺、成套装备；激光、电子束、离子束
	7.5其他成套装备。智能高速精密压力机、精密旋转锻造机床、精密卧式锻造成套设备；高性能多工位冷镦机；
	7.6机器人。先进机械臂（机械手）、工业机器人及机器人系统；双足、多足、轮足复合人形机器人（仿生机器

	8稀土磁性材料
	8.1稀土永磁材料。高稳定性烧结钕铁硼永磁体、高丰度稀土烧结永磁体、高性能钐钴永磁体、各向同性（异性
	8.2软磁材料。高频非晶（纳米晶）软磁带材、高性能非晶软磁粉体等新型高频软磁材料。
	8.3前沿磁性材料。新型磁敏感材料、高密度存储磁电子自旋材料、稀土室温磁制冷材料、医用纳米磁性材料、
	8.4磁功能器件。逆变器、无线充电模组、滤波器、环形器、微波器件、磁性轴承、磁性传动等磁功能器件。

	9高端金属合金材料
	9.1高端有色金属材料。高精度、高洁净、环保易切削、耐磨耐蚀、高强高导、超高弹、高效传热等高性能铜合
	9.2高端黑色金属材料。特种不锈钢、高强度高硬度合金结构钢、免涂装耐火抗腐蚀用钢、高温合金钢、高性能
	9.3高端金属铸锻件。大型水轮机组铸件、大功率柴油机曲轴锻件、燃气轮机关键铸锻件、船用大型铸锻件、大
	9.4高端粉末冶金制品。汽车用高端粉末冶金零件；大型客机（高速列车、船舶）制动用粉末冶金摩擦材料及刹
	9.5其他高端金属材料。3D打印金属材料、金属基复合材料；超薄带材、超强线材等高性能金属材料；其他高

	10功能膜材料
	10.1光学薄膜。反射膜、扩散膜、增亮膜、新型多功能复合膜、量子点膜、彩色滤光片（膜组）、掺锡氧化铟
	10.2电子薄膜。芳香族热塑性聚酯（LCP）薄膜及纤维材料、质子交换膜、电池隔膜、纳米纤维隔膜材料、
	10.3分离膜。聚四氟乙烯（PTFE）中空纤维膜、反渗透膜（RO)、微滤膜（MF）、纳滤膜（NF）；
	10.4其他功能膜。片式多层陶瓷电容器（MLCC）离型膜、感光干膜、电磁屏蔽膜、研磨胶带、背板膜、柔

	11智能光伏
	11.1光伏材料。低能耗、低成本多晶硅；高纯电子级多晶硅；大尺寸单晶硅棒（片）；其他高性能多晶硅、单
	11.2电池及组件。高转换率p型晶硅电池；n型隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）电池、晶体硅异质结（
	11.3逆变器。基于宽禁带材料及功率器件的逆变器；其他集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器和微型
	11.4光伏辅材。光伏基膜、高质量封装胶膜、光伏玻璃、背板、接线盒、焊带、边框、硅胶等其他光伏材料及
	11.5光伏产品制造设备。高端单晶炉及核心组件等硅棒（硅片）生产设备；柔性薄膜电池大面积均匀积沉设备

	12电池与储能
	12.1储能设备。锂离子储能电池集成（集装箱式储能、户外柜式储能等）、过程控制系统（PCS）、电池管
	12.2储能电池。锂离子电池、全固态锂电池、钠离子电池、金属空气电池、燃料电池、超级电容器等先进电池
	12.3储能关键零部件及先进材料。电池正负极材料、电解液、隔膜、固态电解质、液流电池双极板、空气电极

	13高端模具
	13.1压铸模具。大型一体化铝合金、铝镁合金结构件压铸模具；铝镁合金半固态精密压铸模具；其他精密压铸
	13.2冲压模具。大型精密多工位级进模；大型汽车覆盖件模具；其他领域大型冲压模具。
	13.3塑料模具。多功能复合模具；超高精度多色和多材料塑料成型模具；其他新型塑料模具。
	13.4粉末冶金模具。高性能、高致密化粉末冶金模具；其他高效、节能、可再生粉末冶金模具。

	14特种电机
	14.1工业用电机。直驱力矩电机、永磁直线电机；注塑机、压铸机、机床等设备用伺服驱动电机。
	14.2专用电机。汽车电动助力转向系统（EPS）电机、制动防抱死系统（ABS）电机、轮边电机、轮毂电
	14.3其他电机。超高精度音圈电机、超高转速无刷直流电机、高稳定性高空无人机电机；高精度用特种直驱电

	15气动件。精密调压、电气调压、精密过滤部件等气源处理件；高压、高（低）温、高频、集成化、小型化的气
	16智能厨电。高效能吸油烟机、消毒柜、微波炉、食材净化机、热水器、洗碗机、蒸箱、烤箱、蒸微（烤）一体
	17生物医药
	17.1生物制药。重大或新发传染病疫苗；针对肿瘤、自身免疫性疾病和慢性感染性疾病的生物疫苗；重组蛋白
	17.2化学制药。原料药、创新药、改良型新药（2类及以上）、仿制药（3类及以上）；其他化学合成创新药
	17.3中药和兽药。中药创新药、中药饮片与配方颗粒等中药；新型畜禽用疫苗、兽用药物等兽药。

	18医疗器械
	18.1医学诊疗影像设备。医学影像设备及核心零部件、医学检查检验仪器、影像引导放射治疗设备。
	18.2先进医疗装备。手术机器人、放射治疗设备、血液透析设备、医用激光治疗设备；先进治疗设备及核心部
	18.3植介入器械。微创手术器械、植介入人工器械（含3D打印生物材料）；其他高端植介入器械。
	18.4高值医用耗材。高性能生物医用材料、表面改性医用材料、可降解可吸收生物医用材料、可再生医用材料

	19未来产业
	19.1前沿新材料。柔性OLED及折叠显示特种膜关键材料、柔性显示发光材料和中间体材料、柔性聚酰亚胺
	19.3元宇宙。区块链、数字孪生、智能传感；脑机接口、AR/VR、全息显示、人机沉浸式交互、虚拟数字
	19.4未来能源。燃料电池新型质子交换膜、催化剂等关键材料；固态电池、钠离子电池、新型高效太阳能电池
	19.5空天科技。液体火箭发动机、轻型航空发动机、通航飞机、小型航空动力电机、航空动力电池、特种飞行
	19.6未来海洋。水下潜航器、仿生柔体潜航器、深海资源勘探与开采装备；海洋高性能密封材料、海洋防腐防
	19.7量子科技。高精度操控系统、集成化磁屏蔽环境、高性能磁屏蔽材料、拓扑量子材料；量子照明雷达、惯
	19.8原创新药。长效重组蛋白及多肽类药物、干细胞器官再生药物、新型单抗等靶向药物；重组亚单位疫苗、
	19.9未来诊疗。3D生物打印技术；再生医学领域人造活体组织、类器官和类器官芯片；干细胞技术和免疫细

	20其他重点细分行业
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